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Referenceelektrode

-

SAMMENDRAG - 3177-82

En polymermembran (24), som er fremstillet ved plasma-
polymerisation eller en lignende metode, og som har en
molekylstruktur, der er inaktiv over for ioner i en
preveoplesning, dannes pé gransefladen mellem den inter-
ne oplesning (1) og preveoplesningen (3) i en konventio-
nel referenceelektrode eller pad overfladen af den del,
der er i1 kontakt med preveoplesningen i en konventionel
metalelektrode, glaselektrode, ion-selektiv elektrode,
ion-selektiv felteffekttransistor eller lignende. Den
sdledes opnéede referenceelektrode indeholder ingen va-
skekontakt, den tilvejebringer ingen andring i poten-
tialet ved =ndringer af koncentrationen af en rakke
ioner over et stort interval, og den kan fremstilles

i meget lille sterrelse.
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